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Confirmamos el o0xido de grafeno, una estructura de carbono bidimensional a nivel de
nanoescala puede ser un candidato fuerte para interconexos de alta eficiencia en el
rango de radiofrecuencia. En este trabajo, investigamos las caracteristicas de alta
frecuencia del 6xido de grafeno en un rango de 0,5 a 40 GHz. Las propiedades de
transmision de radiofrecuencia se extrajeron como parametros S para determinar la
transmision intrinseca de las hojas de grafeno, como la variacion de impedancia
dependencia de la frecuencia. La impedancia y resistencia de las hojas de grafeno
disminuyen drasticamente a medida que aumenta la frecuencia. Este resultado confirma
que el 6xido de grafeno tiene un alto potencial para transmitir sefiales en los rangos de
gigahercios.
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